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soporte de datos movil
TW865-868-Q27-M-B112

Designacion de tipo
N° de identificacion

TW865-868-Q27-M-B112
7030374

Transmisién de datos
Frecuencia de trabajo

Tipo de memoria

Chip

Capacidad de memoria
Memoria

Memoria de uso libre

Memoria EPC

N° de operaciones de lectura
N° de operaciones de escritura
Tiempo de lectura tipico
Tiempo de escritura tipico
Estandares de radio y protocolo

campo electromagnético alterno
865...868 MHz
EEPROM

Alien Higgs 3

112 Byte

lectura / escritura
64 byte

12 Byte

ilimitado

10°

2 ms/byte

3 ms/byte

ISO 18000-6C
EPCglobal Gen 2

Distancia minima al metal Omm
Temperatura ambiente -20... +80°C
Material de la carcasa plastico, PA
Material de la cara activa plastico
Grado de proteccion 1P68

Cantidad en caja
Comentario sobre el producto

1

para el montaje directo sobre metal

Industrial
Automation

= EEPROM, capacidad de memoria 112
byte

= No. de serie TID: 8 Byte

= Only for direct mounting on metal

Principio de funcionamiento

Los cabezales de lectura y escritura UHF for-
man una zona de transmision, cuyo tamafno
varia en funcién de la combinacion de cabe-
zal y soporte de datos.

Las distancias de lectura y escritura indicadas
representan solo valores tipicos en condicio-
nes de laboratorio, sin influencia del material.
Las tolerancias de los componentes, las con-
diciones de instalacion en la aplicacién, las
condiciones ambientales y la influencia del
material (sobre todo metal) pueden modificar
las distancias.

Por eso es indispensable realizar un ensayo
bajo las condiciones reales de aplicacion (so-
bre todo lectura y escritura en movimiento).
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